
浪涌电流测试仪华科智源

产品名称 浪涌电流测试仪华科智源

公司名称 深圳市华科智源科技有限公司

价格 188.00/件

规格参数 华科智源:hustec
HUSTE:HUSTEC-IFSM-1200A

公司地址 深圳市宝安区航城鹤洲洲石路739号恒丰工业城C
4栋816

联系电话 13008867918 13008867918

产品详情

华科智源-二极管浪涌电流是指电源线接通瞬间或是在电路出现异常情况下产生的远大于稳态电流的峰值
电流或过载电流。

半导体器件在工作时，有时要承受较大的冲击电流，器件的用途不同，要求器件能承受浪涌电流的能力
也不同，为了检测器件承受浪涌电流的能力，可产生一个大的浪涌电流施加于被测器件上，从而检测被
测器件是否能承受大浪涌电流的冲击。

华科智源浪涌电流试验仪的测试方法符合JB/T7626-2013中的相关标准。浪涌电流试验台，是二极管等相
关半导体器件测试的重要检测设备，该设备具有如下特点：

1、该试验台是一套大电流、高电压的测试设备，对设备的电气性能要求高。

2、该试验台的测试控制完全采用自动控制，测试可按测试员设定的程序进行自动测试。

3、该试验台采用计算机记录测试结果，并可将测试结果转化为EXCEL文件进行处理。

4、该套测试设备主要由以下几个单元组成：



   a、浪涌测试单元

   b、阻断参数测试单元

   c、计算机控制系统

二、技术条件

2.1 环境要求：

1、环境温度：15—40℃

2、相对湿度：存放湿度不大于80%

3、大气压力：86Kpa—106Kpa

4、海拔高度：1000米以下

5、电网电压：AC220V±10%无严重谐波

6、电网频率：50Hz±1Hz

7、电源功率：小于1.5KW

8、供电电网功率因数：＞0.9

2.2主要技术指标：

1、浪涌电流（ITSM/IFSM）测试范围：30～1200A；选配3000A,8000A,20kA,50kA等

2、浪涌电流（ITSM/IFSM）精度要求：显示分辨率1A精度±3%

  浪涌电流（ITSM/IFSM）波形：近似正弦半波；

3、 浪涌电流底宽：8.3和10ms；选配1ms,10us等



4、 测试频率：单次；重复

5、 反向电压（VRRM）测试范围：200～2000V；

6、 反向电压（VRRM）显示分辨率10V，精度±3%；

7、 反向电压频率：DC直流

8、 各种模块均手动连接，并以单管形式测试。

9、 采用计算机控制、采样及显示；
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